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内容概要

　　微电子技术与光电子技术紧密结合，相互渗透，必将推进信息技术及相关的高新技术进入新的发
展阶段。
本书共分为9章，从技术基础和实际应用的角度出发，着重对微电子与光电子集成技术相关的工艺基
础、基本原理和关键集成技术进行了详细阐述，主要内容包括光发射器件、光电探测器、光波导器件
、光电子专用集成电路、硅基光电子集成回路、甚短距离光传输技术以及微电子与光电子混合集成技
术等。
　　微电子与光电子集成技术的实用化进程，必将为21世纪科学技术的发展作出重大贡献。
然而，微电子与光电子集成技术是信息技术发展的一个崭新方向，虽然各项关键技术的发展取得了一
定的进步，但还存在诸多难题需要进一步解决和完善。
　　本书主要为从事集成光电子和光通信等相关技术研究的科研人员提供参考。
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章节摘录

　　第1章　概述　　近代电子信息技术的发展可以分为电子计算机技术、微电子技术、光电子技术3
大分支。
其中电子计算机技术发展时问最长，最为成熟。
从l946年第一台计算机诞生到现在，已经过去60多年了，在这期间，计算机以惊人的速度发展着，首
先是晶体管取代了电子管，继而是微电子技术的发展，使得计算机处理器和存储器上的元件越做越小
，数量越来越多，计算机的运算速度和存储容量迅速增加。
如今，电子计算机技术已经成为电子信息技术中最为重要的环节，而微电子技术则成为电子信息技术
中的基础。
在过去的50多年中，微电子技术一直随着摩尔定律飞速发展。
根据该定律，芯片上可容纳的晶体管数目每18个月便可增加一倍，即芯片集成度每18个月翻一番。
而微电子技术正是依据这一定律不断推进电子信息技术的快速发展。
光电子技术的发展历史与微电子技术几乎相同。
近年来，光电子技术正成为世界各国抢占科技优势的焦点。
　　目前，随着微电子技术的飞速发展，微电子技术人员面临着数据传输速率、带宽、功耗等多方面
的挑战。
而将微电子技术与光电子技术结合起来解决这些问题，正逐渐形成一种新兴的微电子与光电子集成技
术。
近年来，微电子与光电子集成技术正成为各国科学家研究的热点。
　　1.1　微电子技术简介　　⋯⋯
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